




























专利名称(译) 液晶显示器在公共和像素电极中具有圆形狭缝
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申请号 US13/251790 申请日 2011-10-03

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.
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[标]发明人 CHOI YOUN SEUNG
KIM JIN HO

发明人 CHOI, YOUN-SEUNG
KIM, JIN-HO

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133707 G02F2001/134318 G02F1/1393 G02F1/134309

优先权 1020050122062 2005-12-12 KR

其他公开文献 US8441604

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种VA模式LCD装置，通过各向同性地补偿视角来改善视角特
性，其中VA模式LCD装置包括第一和第二基板;多条栅极线和数据线形成
在第一基板上，并垂直形成以限定多个像素区域。在第一衬底的每个像
素区域中形成薄膜晶体管。像素电极和公共电极形成在相应的第一和第
二基板的每个像素中，其中像素电极和公共电极产生电场。在第一基板
的像素电极中形成至少一个弯曲条纹形状的第一狭缝，例如圆形条纹形
状。在第二基板的公共电极中形成至少一个第二狭缝。在第一和第二基
板之间形成液晶层。
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